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Kleinleistungs-BIFET.Operationsverstdrker mit S
effekttransistoren in 'der Eingongsstufe, mit gro
widerstand, kleinen Bias- u

Einhaltung der max. Verlustleistung).

Bauform 3 (B 060 D, B 061 D, B 062 D, B 066 D)

rrschichtfeld-
m Eingangs-
tstrdmen, interner Frequenz-
kompensation (ouBer B 060 D) fir 1-Verstérkung, geringer
Leistungsouinchme, Latch-up-frel, groBen Bereichen fiir die' Dif-
ferenz- und Gleichtakteingongssponnung, kurzschluBlfest (bei

4 (B 064 D)

Anschlullbelegungen BOos0O BO0s1 BOs2 Bost Bods

UCC"I" 7 7 [ ] & 7

U.:c,_ a4 4 4 n 4

Frequenzk nsation ] - - - -

unmuuln :.: 3 - - 1,3

Ausg -] 1 ] [

wu - - - -

Auigo V) - - - 14 ol

Hldnlnﬂrmhundﬂ Eingong “l:i} 3 L] .; : 3

iny = - - 10 &

(V) = - - 12 -

Invertierender Eingang El 2 2 2 2 2

1) = - 6 é -

)] - - - o -

(Iv) - - - 12 -

nicht belegt - 8 - - -

Lelstungsiteusrung - - - - 8

Aus elnem Spektrum werden selektian:

Grundtyp D = fir geringe Anlorderungen
mTyp Dm = fir héhere Anforderungen
p-Typ Dp = fir h3chste Anforderungen

t-Typ Dt = ldr den erweiterten Temperalurbeareich

Der Typ BOSS kann mit einem externen Widerstand vom Anschlul Lel-
stungasteuern zur negativen Betriebssponnung in seiner Leistungsoulnohme

beeinllullt werden.

Der Typ B 040 ist extern frequentkompensiarbar.




Schaltungen tur Frequenz- (B 060) und EingangsoMset-Kompensation
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R=20MR frlfp=2 15V
R= SMR lirlee= 22V

B 040 B 051, B 054
Orenzwerle, glliig 10r den Betriebstemperaturbareich
min, max.
Betriebssponnung Ucc—. =18 "y
Ucc+
DiMerenzeingangsipennung”) Up =X »V
Glelichtokteingangsspannungf) Uig -15 15v
Umgebungstemperatur
or D=, Dm-, Dp-Typ o, -10 +70 *C
dr Dt-Typ 0, -23 +85 *C
Sperrschichttemperotur & +115°C
Statische Kennwerte”) (0, = 25°'C = 5K, Ugc = £ 13V)
Eingangioffsetspannunrg U
Rg == 10 kOhm
D-Typ 15 mV
Cm-Typ é mV
Dp-Typ 3 mV
Ot-Typ & mV
Ausgongsipannungthub
RL = 10 kOhm (Spitze-Spitze) Uogss N v
Cleichtaktunterdrlckung Cn
U.. — *1"‘. .-s w= 10 kOhm
D:Typ 70 dB
Dm-, Dp+, Dt-Typ 89 d8
" Die E ngaspannung dorf nur kleiner baw. gleich der Betriebsspon.
nung., aber 15V sein.

) Die Porometer gelten (0r den B 046 D, wenn der Lelstungisteuerein
gaong (Pin 8) mit =Uee wverbunden ist.
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Betriabyspannungiunterdriciung SVR
(AUcc = 20V) Vg = 28V,
Uccz = £18V. g = 10 kOhm

D-Typ 10 d8

Om-, Dp-, Dt-Typ 8 dB

Stromaufnohme pro Kanal Icc 250 uA

Eingongioffsetstrom ho

D-Typ 200 pA

Dm-, Dp~, Dut-Typ 100 pA

Eingongsbiosstrom ha

D-Typ 400 pA

Dm-, Dp-, Dt-Typ 200 pA

Eingangsoffsetstrom he

3y = =10 bis 420°C O-Typ 5 nA

¢, = =10 bis +70°C Dm-, Dg-Typ 1 nA

B, = =23 bis +85*C Dr-Typ 10 nA

Eingangsbiassirom ™

#, = =10 bis +70*C DoTyp 10 nA

g = =10 bis +70*C Dm-, Dp-Typ ! oA

¥, = =23 bis +85°C Dt-Typ 20 nA

Ausgangsspannungsberaich Upses

O, = =10 bis +70°C, R = 10 kOhm

D., Om-, Dp-Typ ot v

B, = =25 bis 483°C, Ry = 10 kOhm Dt-Typ 20 v

OMfene Sponnungiverstdrkung Ao

Ug = £10V, B = 10 kOhm

8, = =10 bis 4+70'C D-Tye AT

ity = =10 bis 4+ *C Dm-, Dp Typ & 10

Oy = =23 bis $+85°C Dt-Typ 4100

Eingangioffsetspannung Uiy

Rg = 10 kOhm

b, = =10 bis 470°C D-Typ 20 mV
Om-Typ 7.5 mV
Dp-Typ i mV

b, = ~25 bis 483 *C Dt-Typ ¥ my

tingangibereich U, 12,5 v

Zur Gewdhrleistung der Funklion mull die Eingongusponnung 2.5V uber
brw. unter +Uce ?Iqin.

Dynamische Kennwerte (Uccd 15 V. Ry = 104D, Cy = 100 pF)

Slew-rate U, = 10V SR 33 Vins
Anstlegsrelt U, = 20 mV ‘' 0.2 o
Bandbreite i 1 1 | % 15 Fl
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